Znacznym zainteresowaniem w dziedzinie optoelektroniki i zaawansowanych materiatow optycznych cieszg sie szkia i
wiokna szklane domieszkowane jonami metali przejSciowych i/lub ziem rzadkich wykazujace emisje Swiatta biatego oraz
promieniowanie w zakresie bliskiej podczerwieni.

Realizacja niniejszego projektu ma na celu synteze szkiet tlenkowych i tlenkowo-fluorkowych zawierajgcych jony metali
przejsciowych i ziem rzadkich, zbadanie wtasciwosci termicznych i strukturalnych szkiet, otrzymanie wiékien szklanych
ze szczegoOlnym uwzglednieniem wptywu parametrow technologicznych na ich wasciwosci optyczne, zbadanie procesow
przekazywania energii wzbudzenia miedzy jonami metali przejsciowych i ziem rzadkich w szktach i wiéknach szklanych,
poznanie mechanizméw tych procesow oraz okreSlenie wydajnosci transferu energii w funkcji stezenia donora i
akceptora. Analiza tych procesow bedzie prowadzona pod katem mozliwosci zastosowania szkiet i widkien aktywnych
jako uktadow emitujacych Swiatto biate oraz promieniowanie w zakresie bliskiej podczerwieni przy 2000 nm. Planuje sie
badania strukturalne termiczne i optyczne z zastosowaniem: rentgenowskiej analizy fazowej (XRD), roznicowej
kalorymetrii skaningowej (DSC), spektroskopii FT-IR, Ramana, oraz metod spektroskopii optycznej (widma absorpcji,
wzbudzenia, emisji, pomiar czaséw zycia, pomiar wspdtczynnika zatamania $wiatta) do wyznaczenia podstawowych
parametrow spektroskopowych istotnych dla proceséw przekazywania energii wzbudzenia.

Autorzy niniejszego projektu sg przekonani, ze proponowane przez nich badania podstawowe przyczynig sie do rozwoju
nauki w zakresie optoelektroniki i zaawansowanej spektroskopii. Ponadto, proponowane badania oprécz wyraznych cech
poznawczych zawierajg potencjalne aspekty aplikacyjne dla optoelektroniki. Celem tych badan jest nie tylko poznanie
mechanizmdw procesoéw transferu energii oraz okreslenia ich wydajnosci, ale rdwniez wyselekcjonowanie obiecujacych
tlenkowych i tlenkowo-fluorkowych szkiet oraz wiokien szklanych emitujacych Swiatto biate i promieniowanie w
zakresie bliskiej podczerwieni przy 2000 nm. Autorzy projektu zaktadaja, ze wzmocnienie luminescencji jondw ziem
rzadkich w szktach i wtdknach szklanych nastapi w wyniku efektywnego pompowania jonéw metali przejsciowych oraz
wydajnego procesu transferu energii.



